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Wykaz osiggnieé¢ naukowych albo artystycznych, stanowiacych znaczny wktad w rozwoj

okreslonej dyscypliny

I WYKAZ OSIAGNIEC NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY

Osiagnigciem naukowym jest cykl powigzanych tematycznie artykuldw naukowych, zgodnie
z art. 219 ust. 1. pkt 2 ustawy, zlozony z dziesigciu publikacji o wspdlnym tytule: ,,Badania
wphwu defektow i odksztalcen sieci na wtasnosci heterostruktur planarnych i kolumnowych na
bazie potprzewodnikow szerokoprzerwowych ZnO i GaN”. Ponizej lista publikacji wraz
z informacjag o wspodiczynniku wptywu (IF) z roku publikacji oraz aktualnej punktacji
ministerialne;j:

[H1] M.A. Pietrzyk, E. Zielony, M. Stachowicz, A. Reszka, E. Placzek-Popko, A. Wierzbicka,
E. Przezdziecka, A. Droba, A. Kozanecki, ,,Electro-optical characterization of ZnO/ZnMgQO
structure grown on p-type Si (111) by PA-MBE method”, Journal of Alloys and Compounds
587 (2014) 724-728.

IF =2.999, Punktacja MNiSW: 100.

[H2] E. Zielony, E. Przezdziecka, E. Placzek-Popko, W. Lisowski, M. Stachowicz, K.M.
Paradowska, R. Jakiela, A. Kozanecki, ,,Deep levels in the MBE ZnO:As/n-GaN diodes -
photoluminescence, electrical properties and deep level transient spectroscopy”, Journal of
Alloys and Compounds 742 (2018) 296-303.

IF =4.175, Punktacja MNiSW: 100.

[H3] M.A. Pietrzyk, A. Wierzbicka, E. Zielony, A.T. Pieniazek, R. Szymon, E. Placzek-Popko,
wFundamental studies of ZnO nanowires with ZnCdO/ZnO multiple quantum wells grown for
tunable light emitters”, Sensors and Actuators A: Physical 315 (2020) 112305.

IF = 3.407, Punktacja MNiSW: 100.

[H4] E. Zielony, A. Wierzbicka, R. Szymon, M.A. Pietrzyk, E. Placzek-Popko, ,,/nvestigation
of micro-strain in ZnO/(Cd,Zn)O multiple quantum well nanowires grown on Si by MBE”,
Applied Surface Science 538 (2021) 148061.

IF =7.392, Punktacja MNiSW: 140.

[HS] R. Szymon, E. Zielony, A. Lysak, M.A. Pietrzyk, ,,Influence of the type of interlayer on
current transport mechanisms and defects in n-ZnO/ZnCdO/p-Si and n-ZnCdO/ZnO/p-Si
heterojunctions grown by molecular beam epitaxy”, Journal of Alloys and Compounds 951
(2023) 169859.

IF = 5.8, Punktacja MNiSW: 100.

[H6] E. Zielony, M.A. Pietrzyk, ,,Diode characteristics of ZnO/ZnMgO nanowire p-n junctions
grown on Si by molecular beam epitaxy”, Materials Science and Engineering B: Advanced
Functional Solid-State Materials 268 (2021) 115148.

IF =3.407, Punktacja MNiSW: 100.
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[H7] E. Zielony, G. Szalewska, M.A. Pietrzyk, ,,Probing n-ZnMgQO/p-Si nanowire junctions:
Insights into composition, strain, and defects via Raman spectroscopy and electrical
measurements”, Journal of Alloys and Compounds 1010 (2025) 177851.

IF = 6.3, Punktacja MNiSW: 100.

[H8] E. Zielony, R. Szymon, A. Wierzbicka, A. Reszka, M. Sobanska, W. Pervez, Z.R.
Zytkiewicz, ,,Strain and lattice vibration mechanisms in GaN-Al:Ga;.xN nanowire structures
on Si substrate”, Applied Surface Science 588 (2022) 152901.

IF = 6.7, Punktacja MNiSW: 140.

[H9] R. Szymon, E. Zielony, M. Sobanska, T. Stachurski, A. Reszka, A. Wierzbicka, S.
Gieraltowska, Z.R. Zytkiewicz, ,,Enhancing GaN nanowires performance through partial
coverage with oxide shells”, Small, 2024, 2401139.

IF = 12.1, Punktacja MNiSW: 200.

[H10] R. Szymon, M. Sobanska, Z.R. Zytkiewicz, S. Gieraltowska, E. Zielony, ,,Spectral
reflectance of core—shell GaN-(Al/Hf)O. nanowires within adapted effective medium
approximation”, Optics Letters 49 (2024) 7082-7085.

IF = 3.3, Punktacja MNiSW: 140.

I1. WYKAZ AKTYWNOSCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ

1. Wykaz artykuléw naukowych opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora
i niezwigzanych z tematem habilitacji

[N1] E. Zielony, K. Olender, E. Popko, T. Wosinski, A. Racino, Z. Gumienny, G. Karczewski, S.
Chusnutdinow, Electrical and photovoltaic properties of Cdle/ZnTe n-i-p junctions grown by
molecular beam epitaxy, J. Appl. Phys. 115 (2014) 244501.

Moj wkiad w powstanie publikacji polegat na opracowaniu koncepcji badawczej i metodologii,
wykonaniu pomiaréw elektrycznych, prezentowanych w pracy. Przygotowalam pierwszg wersje
manuskryptu wraz z wszystkimi rysunkami. Odpowiedziatam na uzyskane recenzje. Przygotowatam
finalng wersje manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym.

[N2] E. Zielony, M. Morawski, A. Racino, E. Placzek-Popko, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow, G.
Karczewski, Aktywnos¢ defektow w pomiarach elektrycznych i optycznych zlgczy fotowoltaicznych na
bazie CdTe, Przeglad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 2016, R. 92, nr 9, s. 43-46.

Moj wkiad w powstanie publikacji polegat na opracowaniu koncepcji badawczej 1 metodologii,
wykonaniu pomiaréw elektrycznych. Przygotowatam pierwszg wersj¢ manuskryptu wraz
z wszystkimi rysunkami. Odpowiedziatam na uzyskane recenzje. Przygotowalam finalng wersje
manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym.

[N3] K.M. Paradowska, E. Przezdziecka, E. Placzek-Popko, E. Zielony, M. Stachowicz, A.
Kozanecki, Effect of annealing on photoluminescence and Raman scattering of Sb-doped ZnO
epitaxial layers grown on a-Al>O;3, J. Alloys Compd. 774 (2019) 1160-1167.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie cze$ci pomiaréw ramanowskich i ich
analiz¢ oraz dokonanie rewizji i edycji pierwszej wersji manuskryptu.

[N4] E. Przezdziecka, K.M. Paradowska, W. Lisowski, A. Wierzbicka, R. Jakiela, E. Zielony, Z.
Gumienny, E. Placzek-Popko, A. Kozanecki, ZnO:Sb MBE layers with different Sb content-optical,
electronic and structural analysis, J. Alloys Compd. 797 (2019) 1163-1172.
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Moj wktad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie cze$ci pomiaréw ramanowskich i ich
analize oraz dokonanie rewizji i edycji pierwszej wersji manuskryptu.

[N5] E. Przezdziecka, K. Goscinski, M. Stachowicz, D. Dobosz, E. Zielony, J.M. Sajkowski, M.A.
Pietrzyk, E. Popko, A. Kozanecki, Spectrum selective UV detectors from an p-ZnO:As/n-GaN diodes
grown by Molecular Beam Epitaxy, Sensor Actuat. A — Phys. 195 (2013) 27-31.

Mo¢j wkilad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie i analize¢ pomiaréw charakterystyk
pojemno$ciowo-napi¢ciowych, przygotowanie fragmentu manuskryptu dotyczacego uzyskanych
przeze mnie wynikéw oraz udzielenie odpowiedzi na uwagi recenzentdw odnoszacych si¢ do
rezultatéw moich badan.

[N6] M.A. Pietrzyk, E. Placzek-Popko, K.M. Paradowska, E. Zielony M. Stachowicz, A. Reszka, A.
Kozanecki, Optoelectronic properties of ZnO/ZnMgO multiple quantum wells in ZnMgO nanocolumns
grown on Si(111), J. Alloys Compd. 717 (2017) 41-47.

Moj wkiad w powstanie publikacji obejmowal dokonanie rewizji i edycji pierwszej i finalnej wersji
manuskryptu.

[N7] I Perlikowski, E. Zielony, A. Lysak, R. Jakieta, E. Przezdziecka, Manifestation of Eu dopants
in Raman spectra and doping concentration profiles of {ZnCdO/ZnO} superlattices, Cryst. Growth
Des. 24 (2024) 6691-6700.

Moj wktad w powstanie publikacji polegal na opracowaniu koncepcji badawczej i metodologii.
Bratam udzial w analizie wszystkich wynikéw pomiarow przedstawionych w pracy. Dokonatam
rewizji i edycji pierwszej i finalnej wersji manuskryptu. Udzielitam odpowiedzi na cz¢§¢ uwag
recenzentow.

IN8] A. Wierzbicka, E. Przezdziecka, 1. Perlikowski, E. Zielony, A. Adhikari, A. Lysak, New insights
into crystallographic relation and lattice dynamics effects in {CdO/MgO)} superlattices grown by
plasma-assisted molecular beam epitaxy, Mater. Res. Bull. 190 (2025) 113535.

Moj wklad w powstanie publikacji obejmowal rewizje¢ i edycje pierwszej i finalnej wersji manuskryptu
oraz udzielenie odpowiedzi na czg$¢ uwag recenzentow.

[N9] E. Przezdziecka, I. Perlikowski, D. Jarosz, S. Chusnutdinow, A. Wierzbicka, A. Adhikari, M.
Stachowicz, R. Jakieta, E. Zielony, P. Wojnar and A. Kozanecki, MBE obtained n-CdO:Eu/p-Si
heterojunctions - electron beam induced profiling, electrical and structural properties, J. Phys. D:
Appl. Phys. 58 (2025) 475105.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowat rewizj¢ i edycje pierwszej i finalnej wersji manuskryptu
oraz udzielenie odpowiedzi na cz¢$¢ uwag recenzentow.

[N10]T.A. Krajewski, P. Stallinga, E. Zielony, K. Goscinski, P. Kruszewski, L. Wachnicki, T.
Aschenbrenner, D. Hommel, E. Guziewicz, M. Godlewski, Trap levels in the atomic layer deposition-
Zn0O/GaN heterojunction - Thermal admittance spectroscopy studies, J. Appl. Phys. 113 (2013)
194504.
Moj wklad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie czgsci pomiarow admitancyjnych oraz ich
analizg.

[N11]R. Pietruszka, B.S. Witkowski, G. Luka, 1.. Wachnicki, S. Gieraltowska, K. Kopalko, E.
Zielony, P. Bieganski, E. Popko, M. Godlewski, Photovoltaic properties of ZnO nanorods/p-type Si
heterojunction structures, Beilstein J. Nanotechnol. 5 (2014) 173-179.

Moj wkiad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie pomiaréw charakterystyk pradowo-
napieciowych z wykorzystaniem symulatora stofica oraz ich analizg.
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[N12]G. Luka, B.S. Witkowski, L. Wachnicki, K. Goscinski, R. Jakieta, E. Guziewicz, M. Godlewski,
E. Zielony, P. Bieganski, E. Popko, W. Lisowski, J.W. Sobczak, A. Jablonski, Afomic layer deposition
of Zn;..Mg:O:Al transparent conducting films, J. Mater. Sci. 49 (2014) 1512-1518.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie pomiarow widm transmisji probek oraz ich
analize.

[N13]R. Pietruszka, G. Luka, B.S. Witkowski, K. Kopalko, E. Zielony, P. Bieganski, E. Popko, M.
Godlewski, Electrical and photovoltaic properties of ZnO/Si heterostructures with ZnO films grown
by atomic layer deposition, Thin Solid Films 563 (2014) 28-31.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie pomiaréw charakterystyk pradowo-
napieciowych z wykorzystaniem symulatora stonca oraz ich analizg.

[N14]R. Pietruszka, G. Luka, K. Kopalko, E. Zielony, P. Bieganski, E. Popko, M. Godlewski,
Photovoltaic and photoelectrical response of n-ZnO/p-Si heterostructures with ZnO films grown by an
atomic layer deposition method, Mater. Sci. Semicond. Process. 25 (2014) 190-196.

Moj wklad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie pomiaréw charakterystyk pradowo-
napigciowych z wykorzystaniem symulatora stonca oraz ich analizg.

[N15]R. Pietruszka, B.S. Witkowski, S. Gieraltowska, P. Caban, £.. Wachnicki, E. Zielony, K.R.
Gwozdz, P. Bieganski, E. Popko, M. Godlewski, New efficient solar cell structures based on zinc oxide
nanorods, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 143 (2015) 99-104.

Mo6j wklad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie pomiaréw charakterystyk pradowo-
napigciowych z wykorzystaniem symulatora stonca oraz ich analizg.

[N16]E. Popko, K.R. Gwo6zdz, Z. Gumienny, E. Zielony, R. Pietruszka, B.S. Witkowski, 1.
Wachnicki, S. Gieraltowska, M. Godlewski, W. Jacak, Liann-Be Chang, Si/ZnO nanorods/Ag/AZO
structures as promising photovoltaic plasmonic cells, J. Appl. Phys. 117 (2015) 193101.

Moj wklad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie pomiaréw charakterystyk pradowo-
napieciowych z wykorzystaniem symulatora stonca oraz ich analizg.

[N17]K.R. Gwozdz, E. Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, R. Pietruszka, B.S. Witkowski, 1.
Wachnicki, S. Gieraltowska, M. Godlewski, Liann-Be Chang, Si/ZnO nanorods with Ag
nanoparticles/AZ0O heterostructures in PV applications, Bull. Pol. Acad. Sci. Tech. Sci. 64 (2016)
529-533.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowat wykonanie pomiaréw ramanowskich probek oraz ich
analize.

[N18]W. Jacak, E. Popko, A. Henrykowski, E. Zielony, K.R. Gw6zdz, G. Luka, R. Pietruszka, B.S.
Witkowski, L.. Wachnicki, M. Godlewski, Liann-Be Chang, Ming-Jer Jeng, On the size dependence
and spatial range for the plasmon effect in photovoltaic efficiency enhancement, Sol. Energy Mater.
Sol. Cells 147 (2016) 1-16.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowat wykonanie pomiaréw widm fotopradu analizowanych
W pracy probek oraz interpretacje wynikow pomiarow.

[N19]R. Pietruszka, R. Schifano, T.A. Krajewski, B.S. Witkowski, K. Kopalko, ¥.. Wachnicki, E.
Zielony, K.R. Gwo6zdz, P. Bieganski, E. Popko, M. Godlewski, Improved efficiency of n-ZnO/p-Si
based photovoltaic cells by band offset engineering, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 147 (2016) 164-
170.

Moj wkiad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie pomiaréw charakterystyk pradowo-
napigciowych z wykorzystaniem symulatora stofica oraz ich analizg.
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[N20]R. Pietruszka, B.S. Witkowski, E. Zielony, K.R. Gw6zdz, E. Popko, M. Godlewski, ZnO/Si
heterojunction solar cell fabricated by atomic layer deposition and hydrothermal methods, Sol.
Energy 155 (2017) 1282-1288.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie pomiaréow charakterystyk pradowo-
napigciowych z wykorzystaniem symulatora stonca oraz ich analizg.

[IN21]K.R. Gwozdz, E. Popko, M. Mikosza, E. Zielony, R. Pietruszka, K. Kopalko, M. Godlewski,
Investigation of defects origin in p-type Si for solar applications, J. Electron. Mater. 46 (2017) 4562-
4566.

Moj wklad w powstanie publikacji obejmowat analize sygnatow DLTS probek oraz rewizje i edycje
pierwszej i finalnej wersji manuskryptu.

[N22]K.R. Gwozdz, E. Popko, E. Zielony, K.M. Paradowska, R. Pietruszka, B.S. Witkowski, K.
Kopalko, M. Godlewski, Liann-Be Chang, Deep traps in the ZnO nanorods/Si solar cells, J. Alloys
Compd. 708 (2017) 247-254.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowat koordynacj¢ i nadzor nad realizacja pomiarow AFM,
analizg sygnalow DLTS probek oraz rewizj¢ 1 edycj¢ pierwszej i finalnej wersji manuskryptu.

IN23]K.R. Gw6zdz, E. Popko, E. Zielony, Z. Gumienny, R. Pietruszka, B.S. Witkowski, K. Kopalko,
M. Godlewski, Parametry konwersji fotowoltaicznej dla fotoogniw plazmonicznych na bazie ZnO
z nanoczgstkami srebra i zlota, Przeglad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 2016, R. 92, nr 9, s. 36-
38. d0i:10.15199/48.2016.09.09

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowal analiz¢ wynikow pomiaréow charakterystyk pradowo-
napigciowych z wykorzystaniem symulatora stonca oraz rewizj¢ i edycj¢ pierwszej i finalnej wers;ji
manuskryptu.

[N24]P. Kamyczek, E. Popko, E. Zielony, Z.R. Zytkiewicz, Deep levels in GaN studied by deep level
transient spectroscopy and Laplace transform deep-level spectroscopy, Mater. Sci.-Pol. 31 (2013)
572-576.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowat wykonanie czesci pomiaréw sygnatow DLTS probek
oraz ich analize.

[N25]P. Kamyczek, Z.R. Zytkiewicz, E. Popko, E. Zielony, M. Sobanska, K. Klosek, A. Reszka, The
growth and micro-Raman characterization of GaN nanowires, Sensor Lett. 11 (2013) 1555-1559.
Moj wktad w powstanie publikacji obejmowatl wykonanie czg$ci pomiar6w ramanowskich probek
i ich analize oraz rewizj¢ i edycje¢ pierwszej wersji manuskryptu.

[N26]P. Kamyczek, E. Ptaczek-Popko, Z.R. Zytkiewicz, Z. Gumienny, E. Zielony, M. Sobanska, K.
Klosek, A. Reszka, Structural and optical characterization of GaN nanowires, J. Appl. Phys. 113
(2013) 204303.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowat wykonanie czgsci pomiarow ramanowskich probek
i ich analiz¢ oraz rewizj¢ i edycje pierwszej wersji manuskryptu.

[N27]P. Kamyczek, E. Popko, Z.R. Zytkiewicz, E. Zielony, Z. Gumienny, Deep traps in n-type GaN
epilayers grown by plasma assisted molecular beam epitaxy, J. Appl. Phys. 115 (2014) 023102.

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowat wykonanie czesci pomiaréw sygnatow DLTS probek
oraz ich analizg.

[N28]M. Ozga, E. Zielony, A. Wierzbicka, A. Wolska, M. Klepka, M. Godlewski, B.J. Kowalski, B.S.
Witkowski, Effect of repeating hydrothermal growth processes and rapid thermal annealing on CuO
thin film properties, Beilstein J. Nanotechnol. 15 (2024) 743-754.
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Moj wktad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie pomiaréw ramanowskich probek oraz ich
analizg. Przygotowatam fragment manuskryptu dotyczacego uzyskanych przeze mnie wynikow oraz
udzielitam odpowiedzi na uwagi recenzentow odnoszacych sie do rezultatow moich badan.

[N29]M. Stefanski, B. Bondzior, T. Gzyl, E. Zielony, M. Betke, A. Sieradzki, M. Ptak, All-inorganic
micrometric CsPbBrs:Yb** powder as a multifunctional material for photovoltaics and optical
thermometry: structural and optical characterization, Adv. Opt. Mater. 11 (2023) 2301672.

Mo¢j udziat polegat na wykonaniu pomiaroéw charakterystyk pradowo-napigciowych oraz spektralnych
wydajnosci kwantowej ogniwa referencyjnego i zawierajacego dodatkowa warstwe absorbujaca
w postaci mikrometrycznego perowskitu CsPbBr;:Yb**, a takze na opisaniu otrzymanych wynikow
w artykule. Udzielitam odpowiedzi na pytania recenzentdéw odnoszacych sie do rezultatow moich
badan.

[N30]Z. Starowicz, A. Kedra, K. Berent, K. Gawlinska, K. Gwézdz, E. Zielony, G. Kulesza-Matlak,
R.P. Socha, K. Drabczyk, E. Ptaczek-Popko, M. Lipinski, Influence of Ag nanoparticles microstructure
on their optical and plasmonic properties for photovoltaic applications, Sol. Energy 158 (2017) 610-
616.

Moj wkiad do tej publikacji polegat na wykonaniu pomiarow zewngetrznej sprawnosci kwantowe;j
ogniw oraz analizie otrzymanych wynikow pod katem wystepowania efektow plazmonowych.

[N31]E. Popko, E. Zielony, t.. Gelczuk, M. Dabrowska-Szata, SiC Schottky barrier diodes studied by
admittance spectroscopy, International Journal of Engineering and Innovative Technology, 2015, vol.
4,nr 12, s. 18-22. ISSN: 2277-3754.

Mo¢j wktad do tej publikacji polagat na wykonaniu pomiaréw ramanowskich oraz impedancyjnych
probek oraz analizie otrzymanych rezultatow. Przygotowatam fragment manuskryptu dotyczacy
uzyskanych przeze mnie wynikoéw.

[N32]P. Kamyczek, P. Bieganski, E. Popko, E. Zielony, t.. Gelczuk, B. Sciana, D. Pucicki, D.
Radziewicz, M. Tlaczata, K. Kopalko, M. Dagbrowska-Szata, Electro-optical properties of diluted
GaAsN on GaAs grown by APMOVPE, Mater. Sci.-Pol. 31 (2013) 595-600.

Moj wktad do tej publikacji polegatl na wykonaniu pomiarow charakterystyk pradowo-napi¢ciowych
oraz analizie wptywu zwickszonej zawarto$ci azotu na wlasciwosci elektryczne tych materiatow.

[N33]A. Cizman, K. Idczak, M. Krupinski, M. Girsova, A. Zarzycki, E. Rysiakiewicz-Pasek, E.
Zielony, P. Staniorowski, P. Wrzesinska, 1. Perlikowski., E. Jach, L. Ermakova, T. Antropova,
Comprehensive studies of activity of Ni in inorganic sodium borosilicate glasses doped with nickel
oxide, Appl. Surf. Sci. 558 (2021) 149891.

Mo¢j wklad w powstanie publikacji obejmowal wykonanie czeSci pomiarow widm Ramana oraz
topografii powierzchni probek przy uzyciu mikroskopu AFM. Przeprowadzitam analize uzyskanych
danych oraz przygotowatam odpowiadajacy im fragment manuskryptu.

[N34]1. Perlikowski, E. Zielony, T. Ozdal, H. Kavak, Structural properties and electrical
characteristics of p-n junctions based on kesterite Cu2ZnSnS4 layers for thin-film solar cells, Energies
14 (2021) 5182, s. 1-12.

Moj wkiad w powstanie publikacji polegal na opracowaniu koncepcji badawczej i metodologii badan.
Koordynowatam i nadzorowalam pomiary widm Ramana prébek oraz charakterystyk pradowo-
napieciowych. Bylam odpowiedzialna za rewizje 1 edycje¢ pierwszej wersji manuskryptu.
Przygotowywalam odpowiedzi na uwagi recenzentow oraz finalng wersje manuskryptu. Jestem
autorem korespondencyjnym.

[N35]N.G. Galkin, D.A. Bezbabnyi, K.N. Galkin, S.A. Dotsenko, E. Zielony, R. Kudrawiec, J.
Misiewicz, Formation and optical properties of semiconducting thick Ca silicide films and Si/Ca.Si/Si
heterostructures on Si(111) substrate, Phys. Status Solidi C 10 (2013) 1819-1823.



Strona 7z 17

Moj wktad w powstanie publikacji obejmowat wykonanie pomiaréw ramanowskich oraz ich analizg.

[N36]N.G. Galkin, D.A. Bezbabny, K.N. Galkin, S.A. Dotsenko, E. Zielony, R. Kudrawiec, J.
Misiewicz, Formation and optical properties of thick CasSi and CasSi4 on Si substrates, Phys. Chem.
Appl. Nanostruct.: Rev. Short Notes, 2013, 113-116.

Mo¢j wktad w powstanie publikacji obejmowat wykonanie pomiaréw ramanowskich oraz ich analizg.

IN37]E. Zielony, E. Popko, P. Kamyczek, A. Henrykowski, G. Karczewski, Raman spectroscopy of
CdTe/ZnTe quantum dot structures, Opt. Appl. 43 (2013) 181-185.

Moj wklad w powstanie publikacji polegatl na opracowaniu koncepcji badawczej i metodologii oraz
wykonaniu pomiarow ramanowskich probek. Przygotowalam pierwsza wersje manuskryptu wraz
z wszystkimi rysunkami. Odpowiedziatam na uzyskane recenzje. Przygotowatam ostateczna wersje
manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym.

[N38]E. Zielony, E. Placzek-Popko, Grzegorz Karczewski, Dielectric response of ZnTe—Ti/Al
Schottky junctions with CdTe quantum dots studied by impedance spectroscopy, Crystals 10 (2020) 1-
15.

Moj wktad w powstanie publikacji polegat na opracowaniu koncepcji badawczej i metodologii oraz
wykonaniu badan impedancyjnych oraz pomiardéw charakterystyk pradowo-napigciowych
1 pojemnosciowo-napieciowych probek. Przygotowalam pierwsza wersj¢ manuskryptu wraz
z wszystkimi rysunkami. Odpowiedzialam na uzyskane recenzje. Przygotowatam ostateczng wersje
manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym.

[N39]1. Perlikowski, E. Zielony, A. Adhikari, R. Jakieta, S. Chusnutdinow, E. Popko, E.
Przezdziecka, Eu-assisted enhancement of photoresponse in MBE-grown CdO/Si photodetectors,
Mater. Sci. Eng. B 325 (2026) 119113.

Mo¢j wkiad w powstanie publikacji polegat na opracowaniu koncepcji badawczej i metodologii.
Bratam udzial w analizie wszystkich wynikow pomiarow przedstawionych w pracy. Dokonatam
rewizji 1 edycji pierwszej 1 finalnej wersji manuskryptu. Udzielitam odpowiedzi na czgs¢ uwag
recenzentow.

[N40]R. Szymon, E. Zielony, M.A. Pietrzyk, Advancing defect analysis in ZnO/ZnCdQO thin films with
deep level transient spectroscopy, Appl. Surf. Sci. 724 (2026) 165751

Moj wktad w powstanie publikacji polegat na opracowaniu metodologii. Bratam udzial w analizie
wszystkich wynikow pomiaréw przedstawionych w pracy. Dokonatam rewizji i edycji pierwszej
1 finalnej wersji manuskryptu. Udzielitam odpowiedzi na cz¢§¢ uwag recenzentow.

2. Wykaz artykulow naukowych opublikowanych przed uzyskaniem stopnia doktora

[D1] E.Popko,J. Trzmiel, Z. Gumienny, E. Wojtyna, J. Szatkowski, Impedance spectroscopy of Au-
CdTe:Ga Schottky contacts, Acta Phys. Pol. A 114 (2008) 1279-1283.

[D2] J. Trzmiel, E. Popko, K. Weron, J. Szatkowski, E. Wojtyna, Non-exponential photoionization
of the DX centers in gallium doped CdTe and Cdy.ooMno.o;Te, Acta Phys. Pol. A 114 (2008) 1417-1420.
[D3] E. Zielony, E. Placzek-Popko, A. Henrykowski, Z. Gumienny, P. Kamyczek, J. Jacak, P.
Nowakowski, G. Karczewski, Laser irradiation effects on the CdTe/ZnTe quantum dot structure
studied by Raman and AFM spectroscopy, J. Appl. Phys. 112 (2012) 063520.

[D4] E.Zielony, E. Placzek-Popko, P. Nowakowski, Z. Gumienny, A. Suchocki and G. Karczewski,
Electro-optical characterization of Ti/Au-ZnTe Schottky diodes with CdTe quantum dots, Mat. Chem.
Phys. 134 (2012) 821-828.

[D5] E. Zielony, E. Placzek-Popko, P. Dyba, Z. Gumienny, L. Dobaczewski and G.Karczewski,
Deep level transient spectroscopy of hole traps related to CdTe self-assembled quantum dots embedded
in ZnTe matrix, J. Nanosci. Nanotechnol. 11 (2011) 6830-6836.
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[D6] E. Placzek-Popko, J. Szatkowski, E. Zielony, Z. Gumienny, L. Dobaczewski, G. Karczewski,
Capacitance-voltage studies of Ti/p-ZnTe Schottky barrier structures containing CdTe quantum dots,
Acta Phys. Pol. A 119 (2011) 621-623.

[D7] E.Zielony, E. Placzek-Popko, A. Roznicka, Z. Gumienny, J. Szatkowski, P. Dyba, W. Pacuski,
C Kruse, D. Hommel, M. Guziewicz, Deep levels induced by CdTe/ZnTe quantum dots, Acta Phys.
Pol. A 119 (2011) 630-632.

[D8] E. Zielony, E. Placzek-Popko, P. Dyba, Z. Gumienny, L. Dobaczewski, G. Karczewski, Deep
level transient spectroscopy of hole traps related to CdTe self-assembled quantum dots embedded in
ZnTe matrix, AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X, vol. 1399, p. 373-374, published 2011.
DOI: 10.1063/1.3666409

[D9] E. Zielony, E. Placzek-Popko, Z. Gumienny, J. Trzmiel, G. Karczewski and M. Guziewicz,
Hole Traps in ZnTe with CdTe Quantum Dots, Acta Phys. Pol. A 116 (2009) 885-887.

[D10] E. Placzek-Popko, E. Zielony, J. Trzmiel, J. Szatkowski, Z. Gumienny, T. Wojtowicz, G.
Karczewski, P. Kruszewski, L. Dobaczewski, Capacitance spectroscopy of CdTe self-assembled
quantum dots embedded in ZnTe matrix, Physica B 404 (2009) 5173-5176.

[D11] T. Wiktorczyk; P. Bieganski; E. Zielony, Preparation and optical characterization of e-beam
deposited cerium oxide films, Opt. Mater. 34 (2012) 2101-2107.

[D12] P. Dyba, E. Placzek-Popko, E. Zielony, Z. Gumienny, S. Grzanka, R. Czrnecki, T.Suski, Deep
levels in GaN pn junctions studied by Deep Level Transient Spectroscopy and Laplace Transform
Deep-Level Spectroscopy, Acta Phys. Pol. A 119 (2011) 669-671.

[D13] E. Placzek-Popko, J. Trzmiel, E. Zielony, S. Grzanka, R. Czarnecki, T. Suski, Deep level
transient spectroscopy signatures of majority traps in GaN p—n diodes grown by metal-organic vapor-
phase epitaxy technique on GaN substrates, Physica B 404 (2009) 4889-4891.

[D14] P. Dyba, E. Placzek-Popko, E. Zielony, Z. Gumienny and J. Szatkowski, Electrical
characterization of defects in Schottky Au—CdTe:Ga diodes, Acta Phys. Pol. A 116 (2009) 944-946.
[D15] J. Trzmiel, E. Placzek-Popko, E. Zielony and Z. Gumienny, On the frequency domain relaxation
processes in gallium doped CdTe and Cdy.ooMno.oiTe, Acta Phys. Pol. A 116 (2009) 956-958.

3. Wykaz wystgpien na krajowych lub miedzynarodowych konferencjach
naukowych lub artystycznych, z wyszczegdlnieniem przedstawionych wykladow
na zaproszenie i wykladow plenarnych.

W latach 2013 — 2026, tj. w_okresie po _doktoracie, wzi¢lam udziat w 17 konferencjach
mie¢dzynarodowych i 3 konferencjach krajowych. Lacznie na wszystkich konferencjach
wygtositam 11 referatow (w tym 3 zaproszone) i zaprezentowatam osobiscie 11 posteréw.

Lista wygloszonych referatow na konferencjach naukowych, po uzyskaniu stopnia doktora:

1) ,,CdTe/ZnTe n-i-p junctions - candidates for solar cells” — Mig¢dzynarodowe Targi
Innowacji Energetycznych InEnerg, organizowane przez REECO Poland, Wroctaw, 04.03
- 06.03 2014.

2) ,,Aktywnosc defektow w pomiarach elektrycznych i optycznych zlgczy fotowoltaicznych na
bazie CdTe” — Krajowa Konferencja Elektroniki, Dartéwko Wschodnie, 06.06 - 10.06
2016 (referat zaproszony).

3) ,,Manifestation of defects in the photoluminescence spectra of p-ZnTe/CdMgZnTe/Cd;.
MgxTe/n-CdTe solar cells” — International Conference on Semiconductor Nanostructures
for Optoelectronics and Biosensors (IC SeNOB), Rzeszow, 22.05 - 25.05 2016.

4) ,,Deep levels in the MBE ZnO:As/n-GaN diodes - photoluminescence, electrical properties
and deep level transient spectroscopy” — The European Materials Research Society
Conference (E-MRS Fall Meeting), Warszawa, 17.09 - 20.09 2018.

S) ,,Fundamental studies of II-VI compounds for various optoelectronic applications” —
MultiscaleSolar 7th Management Committee and Workgroup Meeting w ramach




6)

7)

8)

9)
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europejskiego projektu COST (European Cooperation in Science & Technology),
Wroctaw, 14.02 - 16.02 2018.

»OZE: fotowoltaika, ogniwa stoneczne - wizja wspolczesnej energetyki prosumenckiej” —
Dni klimatu Politechniki Wroctawskiej, organizowane przez Centrum Zrownowazonego
Rozwoju 1 Ochrony Klimatu Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw, 14.06 - 15.06 2021.
wWtrukturalne i elektrooptyczne wilasciwosci wybranych nanostruktur tlenkow szeroko-
przerwowych dla zastosowan w optoelektronice i fotowoltaice” — Krajowa Konferencja
Elektroniki, Darléwko Wschodnie, 05.06 - 09.06 2022 (referat zaproszony).
»~Photovoltaics and solar cells: investigations and role in renewable energy sources” —
5th Polish Scientific Networks — Climate change: science & society, Wroctaw, 28.09 -
30.09 2022 (referat zaproszony).

Strain and lattice vibration mechanisms in GaN-AlxGal-xN core-shell nanowire
structures grown on Si substrate” — The European Materials Research Society Conference
(E-MRS Fall Meeting), Warszawa, 18.09 - 21.09 2023.

10),,Probing n-ZnMgO/p-Si nanowire junctions: composition, strain, and defects revealed by

Raman spectroscopy and electrical measurements” — The European Materials Research
Society Conference (E-MRS Fall Meeting), Warszawa, 16.09 - 19.09 2024.

11) ,,Interaction between GaN nanowires and oxide shells for enhanced light emission” — 10th

Workshop on the Physics and Technology of Semiconductor Lasers, Sopot, 13.10 - 18.10
2024.

Lista zaprezentowanych posterow na konferencjach naukowych, po uzyskaniu stopnia doktora:

)]

2)

3)

4)

5)

6)

»Metastable behavior of defects in n-CdTe/p-ZnTe photodiodes grown by MBE method”,
E. Zielony, E. Placzek-Popko, A. Racino, K. Paradowska, Z. Gumienny, S.
Chusnutdionow and G. Karczewski, The European Materials Research Society
Conference (E-MRS Spring Meeting), Lille, Francja, 26.05 —30.05 2014.

~Fundamental photoconversion properties of CdTe/ZnTe n-i-p photodiodes grown by
molecular beam epitaxy”, E. Zielony, E. Placzek-Popko, A. Racino, Z. Gumienny, S.
Chusnutdionow and G. Karczewski, 43rd International School & Conference on the
Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wista, 07-06 — 12.06 2014.

Hnvestigation of defects in CdTe-based photovoltaic junctions by means of
photoluminescence- and DLTS technique”, E. Zielony, M. Morawski, E. Placzek-Popko,
A. Racino, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow and G. Karczewski, The European Materials
Research Society Conference (E-MRS Spring Meeting), Lille, Francja, 02.05 — 06.05
2016.

Investigation of carrier transport mechanisms in the CdTe-based photovoltaic structures
grown by MBE technique”, E. Zielony, E. Ptaczek-Popko, A. Racino, Z. Gumienny, S.
Chusnutdinow and G. Karczewski, The European Materials Research Society Conference
(E-MRS Spring Meeting), Lille, Francja, 02.05 — 06.05 2016.

Lldentification of recombination centers in the CdTe-based solar cells by means of PL-T
and PL-V techniques”, E. Zielony, E. Placzek-Popko, M. Morawski, J. Szatkowski, Z.
Gumienny, K. Paradowska, S. Chusnutdinow and G. Karczewski, 45th International
School & Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2016", Szczyrk, 18.06
—24.06 2016.

»Investigation of recombination centers in CdTe — based photodiodes”, E. Zielony, M.
Morawski, E. Placzek-Popko, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow and G. Karczewski, 4th



7)

8)

9)
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International Workshop on the Optical Properties of Nanostructures "OPON" 2016,
Wroctaw University of Technology, Wroctaw, 17.02 — 19.02 2016.

»Electrical and optical properties of PA-MBE p-ZnO:As/n-GaN heterojunctions for
photovoltaic applications” E. Zielony, E. Przezdziecka, E. Placzek-Popko, K.
Paradowska, K. Gwozdz, Marcin Stachowicz, Wojciech Lisowski, A. Kozanecki, The
European Materials Research Society Conference (E-MRS Spring Meeting), Strasbourg,
Francja, 22.05 —26.05 2017.

»Electro-optical studies of deep levels in MBE grown n-ZnMgQO/p-Si heterostructures with
Zn0/ZnMgO quantum wells”, E. Zielony, F. Oriold, K. Gwo6zdz, E. Ptaczek-Popko, K.
Paradowska, M.A. Pietrzyk, and A. Kozanecki, 46th International School & Conference
on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2017", Szczyrk, 17.06 —23.06 2017.
~Micro-Raman studies of single GaAs micro-crystals grown on silicon for multijunction
solar cells”, E. Zielony, A. Jaffré, D. Mencaraglia, E. Placzek-Popko, Final Conference
for COST Action MP1406 w ramach projektu European Cooperation in Science &
Technology, Sofia, Bulgaria, 11.04 — 13.04 2019.

10) ,,Investigation of micro-strain in ZnO/CdO and ZnO/ZnCdO multiple quantum well

nanowires grown on Si by PA-MBE”, E. Zielony, A. Wierzbicka, R. Szymon, M.A.
Pietrzyk, E. Popko, 49th International School & Conference on the Physics of
Semiconductors "Jaszowiec 2021", on-line (pandemia COVID), 01.09 — 10.09 2021.

11),,Strain and lattice vibration mechanisms in GaN-AlGaN core-shell nanowires on Si

substrate”, E. Zielony, R. Szymon, A. Wierzbicka, A. Reszka, W. Perwez, M. Sobanska,
Z.R. Zytkiewicz, 49th International School & Conference on the Physics of
Semiconductors "Jaszowiec 2021", on-line (pandemia COVID), 01.09 — 10.09 2021.

Lista wygloszonych referatdw na seminariach naukowych, po uzyskaniu stopnia doktora:

)

2)

3)

4)

5)

6)

27.03.2014 — ,,Charakteryzacja wlasciwosci elektro-optycznych ogniw fotowoltaicznych
na bazie CdTe”, seminarium Fizyczne Podstawy Przetwarzania Informacji, Politechnika
Wroclawska

08.04.2014 — ,,Charakteryzacja wtasciwosci elektro-optycznych ogniw fotowoltaicznych
na bazie CdTe”, seminarium Zaawansowanych Metod Badania Potprzewodnikow,
Politechnika Wroclawska

17.03.2016 — ,,CdTe-based junctions - candidates for solar cells”, Department of
Electronic Engineering and Green Technology Research Center, Chang-Gung
University, Taoyuan, Tajwan

19.04.2018 — ,,Micro-Raman measurements of GaAs microcrystal-samples”, Group of
Electrical and Electronic Engineering of Paris (GeePs), UMR 8507 CNRS /
CentraleSupelec — Universités UPMC and UPSud, Paryz, Francja

18.04.2023 — ,,Investigation of structural and electro-optical properties of planar and
nanowire heterostructures based on wide-band-gap semiconductors for application in
optoelectronics”, seminarium Zaawansowanych Metod Badania Poétprzewodnikéw,
Politechnika Wroclawska

28.02.2025 — ,,Interaction between GaN nanowires and oxide shells for enhanced light
emission”, Seminarium fizyki ciala statego, Wydziat Fizyki, Uniwersytet Warszawski.

W latach 2009 — 2012, tj. w okresie przed uzyskaniem stopnia doktora, wzictam udziat w 6
konferencjach mig¢dzynarodowych i 3 konferencjach krajowych. Lacznie na wszystkich
konferencjach wyglositam 1 referat i zaprezentowatam osobiscie 10 posterow.
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Lista wygloszonych referatow na konferencjach naukowych, przed uzyskaniem stopnia

doktora:

)

»~Photoelectrical properties of photovoltaic structures based on ZnO/Si”, konferencja
"Europejska Letnia Szkota Fotowoltaiki", Krakow, 04.07-07.07 2012.

Lista zaprezentowanych posterow na konferencjach naukowych, przed uzyskaniem stopnia

doktora:

)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Valence band offset In CdTe/ZnTe self-organized quantum dots measured by deep level
transient spectroscopy, E. Zielony, E. Placzek-Popko, Z. Gumienny, J. Trzmiel, G.
Karczewski, M. Guziewicz, XXXVIII International School & Conference on the Physics
of Semiconductors "Jaszowiec 2009", Krynica Zdr¢j, 19.06 —26.06 2009.

Capacitance spectroscopy of CdTe self-assembled quantum dots embedded in ZnTe
matrix, E. Placzek-Popko, E. Zielony, J. Trzmiel, J. Szatkowski, Z. Gumienny, T.
Wojtowicz, G. Karczewski, P. Kruszewski, L. Dobaczewski, 25th International
Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-25), St. Petersburg, Rosja, 20.07 — 24.07
2009.

Deep level induced by CdTe/ZnTe quantum dots, E. Zielony, E. Placzek-Popko, A.
Roznicka, Z. Gumienny, J. Szatkowski, P. Dyba, W. Pacuski, C Kruse, D. Hommel, M.
Guziewicz, XXXIX International School & Conference on the Physics of Semiconductors
"Jaszowiec 2010", Krynica Zdroj, 19.06 —24.06 2010.

Capacitance-voltage studies of Ti/p-ZnTe Schottky barrier structures containing CdTe
quantum dots, E. Placzek-Popko, J. Szatkowski, E. Zielony, Z. Gumienny, L.
Dobaczewski, G. Karczewski, XXXIX International School & Conference on the Physics
of Semiconductors "Jaszowiec 2010", Krynica Zdroj, 19.06 — 24.06 2010.

Deep level transient spectroscopy of hole traps related to CdTe self-assembled quantum
dots embedded in ZnTe matrix, E. Zielony, E. Placzek-Popko, P. Dyba, Z. Gumienny, L.
Dobaczewski, G. Karczewski, 30th International Conference on the Physics of
Semiconductors (ICPS-30), Seul, Korea Potudniowa, 25.07 — 30.07 2010.

Spektroskopia ramanowska poilprzewodnikowych struktur na bazie ZnTe z kropkami
kwantowymi CdTe, E. Zielony, E. Popko, Z. Gumienny, P. Dyba, A. Henrykowski, J.
Jacak, konferencja "Technologie kwantowe 2011", Warszawa, 04.03 — 06.03 2011.
Electro-optical characterization of Ti/Au-ZnTe Schottky diodes with CdTe quantum dots,
E. Zielony, E. Popko, Z. Gumienny, G. Karczewski, 40th International School &
Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2011", Krynica Zdrdj, 25.06 —
01.07 2011.

Raman spectroscopy of CdTe/ZnTe quantum dots, E. Zielony, E. Popko, Z. Gumienny, P.
Kamyczek, A. Henrykowski, J. Jacak, G. Karczewski, 40th International School &
Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2011", Krynica Zdr6j, 25.06 —
01.07 2011.

Impedance spectroscopy of ZnTe-Ti/Al Schottky contacts with CdTe quantum dots, E.
Zielony, E. Ptaczek-Popko, J. Trzmiel, G. Karczewski, The European Materials Research
Society Conference (E-MRS Spring Meeting), Strasbourg, Francja, 14.05 — 18.05 2012.

10) Raman spectroscopy of CdTe/ZnTe quantum dot structures, E. Zielony, E. Placzek-

Popko, P. Kamyczek, A. Henrykowski, G. Karczewski, XII Seminarium Powierzchnia
1 Struktury Cienkowarstwowe (SemPiSC), Szklarska Porgba, 09.05 — 12.05 2012.
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Lista wygloszonych referatdw na seminariach naukowych. przed uzyskaniem stopnia doktora:

1) 16.05.2009 — ,,Badanie wlasciwosci elektrycznych kropek kwantowych z wykorzystaniem
spektroskopii pojemnosciowej”, V Wiosenne Wyjazdowe Seminarium Naukowe
Studenckiego Stowarzyszenia Naukowego SPENT, Karpacz, Polska

2) 13.10.2009 — ,Badanie defektow oraz procesow relaksacyjnych w  strukturach
polprzewodnikowych ZnTe z kropkami kwantowymi CdTe”, Politechnika Wroclawska

3) 02.12.2010 — ,,Electrical activity of quantum dots in InAs/GaAs and CdTe/ZnTe systems”,
Politechnika w Dreznie, Drezno, Niemcy

4) 04.04.2011 — ,,Witasciwosci elektro-optyczne polprzewodnikowych kropek kwantowych
IndAs/GaAs oraz CdTe/ZnTe”, seminarium Zaawansowanych Metod Badania
Potprzewodnikow, Politechnika Wroctawska

5) 06.03.2012 — ,,Pomiary elektro-optyczne zwigzkow II-VI”, seminarium Zaawansowanych
Metod Badania Polprzewodnikow, Politechnika Wroclawska.

4. Wykaz udzialu w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji
krajowych lub mi¢dzynarodowych, z podaniem pelnionej funkcji.

We wrzesniu 2021 (tj. w okresie po doktoracie) bylam przewodniczaca sesji plakatowej
,Oxides” na konferencji 49th International School & Conference on the Physics of
Semiconductors "Jaszowiec 2021".

5. Wykaz uczestnictwa w pracach zespoléw badawczych realizujacych projekty
finansowane w drodze konkursow krajowych lub zagranicznych, z podziatem na
projekty zrealizowane i bedace w toku realizacji, oraz z uwzglednieniem
informacji o pelnionej funkcji w ramach prac zespolow.

W latach 2013 — 2026, tj. w okresie po doktoracie, bratam udzial w realizacji 8 projektow
badawczych. Wsrdd nich w 2 bytam kierownikiem, w 3 wykonawca, natomiast w 3 petni¢ role
opiekuna naukowego.

Lista zrealizowanych projektow:

1) Projekt badawczy Iuventus Plus

Nr projektu: [P2012 64872

Tytut  projektu:  ,,Charakteryzacja  elektro-optyczna  defektow — w  strukturach
polprzewodnikowych na bazie CdTe, przeznaczonych na przyrzqdy fotowoltaiczne”

Okres realizacji: 2013 - 2016; Jednostka finansujaca: MNiSW

Funkcja w projekcie: kierownik

2) Projekt badawczy Opus 7

Nr projektu: 2013/11/B /ST7/01385

Tytut projektu: ,,Wtasnosci elektro-optyczne defektow w warstwach ZnO otrzymanych metodq
LT ALD”

Okres realizacji: 2014 - 2016; Jednostka finansujaca: NCN

Funkcja w projekcie: wykonawca

3) Projekt badawczy Polish-Taiwanese/Taiwanese Polish Joint Research Call
Nr projektu: DKO/PLTW1/3/2013
Tytut projektu: ,,Plasmonics for Photovoltaics: Enhancement of Solar Cell Efficiency”
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Okres realizacji: 2014 - 2016; Jednostka finansujgca: NCBR
Funkcja w projekcie: wykonawca

4) Projekt badawczy POLONIUM na wymiang bilateralng naukowcéw z Polski 1 Francji

Nr projektu: PPN/BFR/2019/1/00020

Tytut projektu: ,,Badanie strukturalnych, optycznych i elektrycznych wiasciwosci krysztatow
GaAs wyhodowanych na Si dla zastosowan w wieloztigczowych bateriach stonecznych”

Okres realizacji: 2020 - 2021; Jednostka finansujagca: NAWA

Funkcja w projekcie: kierownik

5) Projekt badawczy Sonata 17

Nr projektu: 2021/43/D/ST5/01865

Tytut projektu: ,,Synteza mikrometrycznych perowskitow halogenkowych domieszkowanych
jonami lantanowcow/metali oraz analiza ich wlasciwosci strukturalnych i spektroskopowych
do potencjalnego zastosowania w fotowoltaice”

Okres realizacji: 2022 - 2025; Jednostka finansujaca: NCN

Funkcja w projekcie: wykonawca

Lista projektow bedacych w toku realizacji:

6) Projekt badawczy Perty Nauki

Nr projektu: PN/01/0123/2022

Tytut projektu: ,,Badania witasciwosci optoelektronicznych nanostruktur GaN/AlGaN do
zastosowan w emiterach swiatta”

Okres realizacji: 2023 - 2026; Jednostka finansujaca: MNiSW

Funkcja w projekcie: opiekun naukowy

7) Projekt badawczy Preludium

Nr projektu: 2025/57/N/ST7/02099

Tytut projektu: ,.Swiatlo, Cieplo, Akcja! Samozasilana ultraszybka fotodetekcja w szerokim
zakresie spektralnym oparta na efekcie piro-fototronicznym w stopach Zn(Cd,Mg)O.Eu”
Okres realizacji: 2025 - 2028; Jednostka finansujgca: NCN

Funkcja w projekcie: opiekun naukowy

8) Projekt badawczy Preludium

Nr projektu: 2025/57/N/ST11/03230

Tytut projektu: ,,GNOMES — Nanodruty GaN z Powlokami tlenkowymi: Modyfikacja
i Udoskonalenie poprzez Inzynierig powierzchni”

Okres realizacji: 2025 - 2028; Jednostka finansujaca: NCN

Funkcja w projekcie: opiekun naukowy

W latach 2009 — 2012, tj. w okresie przed uzyskaniem stopnia doktora, bratam udziat
w realizacji 1 projektu badawczego, w ktorym bytam wykonawcg.

Nr projektu: N N202 0911 33

Tytul projektu: ,,Aktywnosé elektryczna potprzewodnikowych nanokropek kwantowych”

Okres realizacji: 2007 - 2010; Jednostka finansujaca: MNiSW.



Strona 14 z 17

6. Wykaz stazy w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych,

z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stazu i jego charakteru.

W latach 2013 — 2026, tj. w okresie po doktoracie, odbytam kilka krétkoterminowych stazy
naukowych w kraju i za granicg. Do osrodkoéw badawczo-naukowych, w ktérych odbytam ww.
staze naleza:

1) Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Termin: 01.11-02.11.2014; czas trwania stazu: 2 dni; charakter stazu: staz badawczy w
ramach projektu Iuventus Plus, ktérym kierowatam. Staz obejmowat konsultacje
1 analiz¢ wynikéw badan struktur ztgczonych Cd(Mg)Te/ZnTe wytworzonych na
podiozu GaAs, badanych w projekcie. Podczas wizyty odebratam nowg serie probek do
dalszych badan, ktore realizowalam na Politechnice Wroctawskiej.

Termin: 26.09-09.10.2015; czas trwania stazu: 2 tygodnie; charakter stazu: staz
badawczy w ramach projektu Opus 7, w ktérym peklitam role wykonawcy. Staz
obejmowat konsultacje oraz analize wynikow badan struktur zlaczonych na bazie ZnO
wytworzonych na podtozu Si, badanych w projekcie. W trakcie stazu uczestniczytam
w procesach ALD (osadzania warstw atomowych) wytwarzania tych struktur oraz w ich
wstepnej charakteryzacji, obejmujacej pomiary ich rezystancji oraz charakterystyk
pradowo-napi¢ciowych. Po zakonczeniu stazu wytworzone probki zostaty przekazane
do dalszych badan prowadzonych na Politechnice Wroctawskie;.

2) Chang-Gung University, Taoyuan, Tajwan

Termin: 15.03-24.03.2016; czas trwania stazu: 10 dni; charakter stazu: staz badawczy
w ramach projektu "Polish-Taiwanese/Taiwanese-Polish Joint Research Call" (NCBR),
w ktorym petitam rol¢ wykonawcy. Staz obejmowat konsultacje oraz analiz¢ wynikow
badan dla struktur ztaczonych na bazie ZnO z nanoczgstkami metali wytworzonych na
podtozu Si. Dodatkowo, wspolnie z zespolem z CGU przeprowadzaliSmy kolejne
procesy osadzania nanoczastek Au i1 Ag na badanych strukturach metoda wirowania
obrotowego (ang. spin-coating).

3) CNRS/CentraleSupelec — Universités UPMC and UPSud, Paryz, Francja

Termin: 19.04-25.04.2018; czas trwania stazu: 1 tydzien; charakter stazu: staz
badawczy w ramach projektu sieci COST, w ktérym petnitam rol¢ wykonawcy. Staz
obejmowat konsultacje oraz analiz¢ wynikow badan heterostruktur CdTe/ZnTe/GaAs i
GaAs/Si, badanych w projekcie. W trakcie stazu uczestniczytam w pomiarach widm
mikro-fotoluminescencji struktur CdTe/ZnTe/GaAs.

Termin: 07.11-12.11.2021; czas trwania stazu: ~1 tydzien; charakter stazu: staz
badawczy w ramach projektu Polonium, ktérym kierowatam. Staz obejmowat
konsultacje oraz analiz¢ wynikdw badan heterostruktur opartych na mikrokrysztatach
GaAs wytworzonych na podtozu Si, badanych w projekcie. W trakcie stazu
uczestniczytam w pomiarach widm mikro-fotoluminescencji wspomnianych probek.

W latach 2009 — 2012, tj. w okresie przed uzyskaniem stopnia doktora, odbytam kilka stazy
naukowych w kraju i za granicg. Do osrodkéw badawczo-naukowych, w ktorych odbytam ww.
staze naleza:
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1) Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Termin: 28.09-02.10.2009; czas trwania stazu: 5 dni; charakter stazu: staz badawczy.
Obejmowal nauke techniki pomiarowej Laplace-DLTS oraz wykonanie pomiarow
testowych krzemowych zlaczy Schottky’ego.

Termin: 01.02-05.02.2010; czas trwania stazu: 5 dni; charakter stazu: staz badawczy.
Obejmowal konsultacje oraz analiz¢ wynikéw badan struktur ztgczonych na bazie
ZnTe/GaAs z kropkami kwantowymi CdTe, a takze udzial w procesach MBE
wytwarzania probek.

Termin: 17.01-16.03.2011; czas trwania stazu: 2 miesigce; charakter stazu: staz
badawczy realizowany w ramach projektu ,,Rozwodj potencjatu dydaktyczno-
naukowego mlodej kadry akademickiej Politechniki Wroctawskiej”. Obejmowat
wykonanie pomiarow widm fotoluminescencji struktur ZnTe/GaAs z kropkami
kwantowymi CdTe. Dodatkowo bratam udziat w badaniach DLTS defektow w ztaczach
potprzewodnikowych ZnO/Si wytworzonych technika ALD.

2) Technische Universitdt Dresden (TU Dresden), Drezno, Niemcy

Termin: 22.11-19.12.2010; czas trwania stazu: ~1 miesigc; charakter stazu: staz
badawczy. Obejmowal wykonanie pomiard6w metoda Laplace-DLTS zlaczy
Schottky’ego na bazie GaAs z kropkami kwantowymi InAs w celu zbadania ich
aktywnosci elektrycznej oraz identyfikacji defektow obecnych w strukturach.

Wykaz recenzowanych prac naukowych lub artystycznych, w szczego6lnosci
publikowanych w czasopismach mi¢dzynarodowych.

W latach 2013 — 2026, tj. w okresie po doktoracie, sporzadzitam Iacznie 25 recenzji artykulow
naukowych dla czasopism o zasiggu mi¢dzynarodowym. Wykaz recenzowanych prac wraz
z ich liczbg znajduje si¢ w ponizej tabeli.

Advanced Science (Wiley) 1 praca (2025)
Materials Today Communications (Elsevier) 1 praca (2025)
Micro and Nanostructures (Elsevier) 1 praca (2025)
Applied Physics Letters (AIP) 3 prace (2025)
Physica B (Elsevier) 1 praca (2025)
Materials Letters (Elsevier) 1 praca (2025)
Journal of the European Optical Society-Rapid Publications 1 praca (2025)
Nanomaterials (MDPI) 2 prace (2023 1 2024)
Journal of Physics and Chemistry of Solids (Elsevier) 1 praca (2023)
Materials (MDPI) 2 prace (2023)
Technologies (MDPI) 1 praca (2023)
Electronics Materials (MDPI) 1 praca (2022)
Coatings (MDPI) 2 prace (2022)
Crystals (MDPI) 1 praca (2022)
Solid State Electronics (Elsevier) 1 praca (2021)
Acta Physica Polonica A 1 praca (2021)
Optica Applicata 2 prace (2019 1 2025)
Superlattices and Microstructures (Elsevier) 1 praca (2019)
Thin Solid Films (Elsevier) 1 praca (2014)
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8. Wykaz uczestnictwa w programach europejskich lub innych programach
mi¢dzynarodowych.

Ponizsze dane dotycza okresu po uzyskaniu stopnia doktora.

1) Uczestniczytam w projekcie badawczym sieci COST (European Cooperation in Science and
Technology) realizowanym w ramach programu ramowego Horyzont 2020, finansowanego
przez Uni¢ Europejska. Bralam udzial w akcji MP1406 MultiscaleSolar pod kierunkiem dr.
Jamesa Connolly’ego (por. https://www.cost.eu/actions/MP1406/), w ramach ktorej
prowadzitam badania heterostruktur CdTe/ZnTe/GaAs oraz GaAs/Si dla zastosowan
w fotoogniwach, wykorzystujac technike mikro-fotoluminescencji.

2) Udziat w studenckiej wymianie migdzynarodowej w ramach programu Unii Europejskiej
Erasmus+ na rzecz edukacji, szkolen, mtodziezy i sportu. W roku akademickim 2016/2017
sprawowatam opieke naukowa nad studentem z Niemiec — panem Frankiem Orioldem
z Technische Universitidt Miinchen, ktory podjat studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Wroctawskiej w ramach wspomnianego programu. W roku 2017 moj podopieczny
obronil pracg magisterska pt.: ,,Characterization of defects in ZnO-based diodes grown by PA-
MBE by means of electrical and optical techniques”, ktorej bytam promotorem.

III.  WSPOLPRA Z OTOCZENIEM SPOLECZNYM I GOSPODARCZYM

1. Wspélpraca z sektorem gospodarczym.

Od czerwca 2025 roku rozpoczgtam wspolprace z polskg firmg Roltec Sp. z o.o.
(https://roltec.pl/), ktorej siedziba znajduje si¢ w Rawiczu. Firma ta prowadzi niezalezny
osrodek badawczy w dziedzinie fotowoltaiki. Specjalizuje si¢ m.in. w produkcji wysokiej
jakosci monokrystalicznych modutow krzemowych, taczac dziatalnos¢ badawczo-rozwojowa
z realizacjg farm fotowoltaicznych w Polsce. Obecnie przedsigbiorstwo wdraza wtasng, nowa
technologi¢ oraz uruchamia na jej podstawie lini¢ produkcyjng cienkowarstwowych ogniw
fotowoltaicznych (Ag,Cu)(In,Ga)Se> (ACIGSe) z wykorzystaniem technologii PVD (physical
vapor deposition) oraz impulséw $wietlnych o duzej intensywnosci.

W ramach wspoétpracy z firmg Roltec w pazdzierniku 2025 r. zlozylismy wspo6lny wniosek
projektowy (pre-proposal) w ramach programu CET Partnership (The Clean Energy Transition
Partnership) Joint Call 2025, pt.: ,,Optymalizacja procesow sterowana sztuczng inteligencjq dla
wysokowydajnych cienkowarstwowych modutow stonecznych ACIGSE”, finansowanego przez
UE oraz NCBR. W realizacje projektu zaangazowane sg instytucje: Politechnika Warszawska,
Zentrum fiir Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Wiirttemberg (ZSW, Niemcy)
oraz Uniwersytet Mehmet Akif Ersoy w Burdur (Turcja). Pelni¢ funkcje kierownika projektu
ze strony Politechniki Wroctawskiej. Celem projektu jest opracowanie i weryfikacja platformy
technologicznej opartej na sztucznej inteligencji w celu optymalizacji produkcji
cienkowarstwowych modutéw fotowoltaicznych ACIGSe. Zadaniem zespolu PWr s3 badania
podstawowe ogniw ACIGSe, wytwarzanych przez firm¢ Roltec, majace doprowadzi¢ do
uruchomienia produkcji wysokowydajnych ogniw o sprawnosci 18%, przewyzszajacej srednig
rynkowa warto$¢ 15%.
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2. Wykaz uzyskanych praw wlasnosci przemystowej, w tym uzyskanych patentow
krajowych lub mi¢edzynarodowych.

W lipcu 2025 roku zostato ztozone zgloszenie patentowe nr P452298 pt.. , Ultraszybki
fotodetektor na bazie stopu Zn;Cd.O domieszkowanego Eu na zakres 380-1120 nm
niewymagajgcy zewnetrznego zasilania, oparty na efekcie piro-fototronicznym”, autorstwa
mgr. inz. Igora Perlikowskiego (Politechnika Wroctawska), dr inz. Euniki Zielony
(Politechnika Wroctawska) oraz dr hab. Ewy Przezdzieckiej (Instytut Fizyki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie).

Udziat tworczy w zgloszonym wynalazku wynosi lacznie 70% dla tworcow
z Politechniki Wroctawskiej — w tym 40% dla mgr. inz. 1. Perlikowskiego oraz 30% dla dr inz.
E. Zielony. Pozostale 30% udzialu przypada dr hab. E. Przezdzieckie;.

IV. DANE NAUKOMETRYCZNE

Dane naukometryczne na dzien 19.01.2026r.

1. Impact Factor (IF).

Sumaryczny IF wszystkich artykuléw naukowych opublikowanych po doktoracie wg listy
Journal Citation Reports (JCR): 209,058.

Sumaryczny IF czasopism, w ktorych opublikowano prace wchodzace w skiad osiggnigcia
habilitacyjnego wg listy JCR: 63,9.

2. Liczba cytowan publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym uwzglednieniem
autocytowan.

Calkowita liczba cytowan wszystkich artykuléw naukowych opublikowanych po doktoracie
wg bazy Web of Science: 725, w tym bez autocytowan: 656.

3. Indeks Hirscha.
Indeks Hirscha wg bazy Web of Science: 15, wg bazy Scopus: 15, wg Google Scholar: 17.

(podpis wnioskodawcy)



